

« wi/ii y 3 / 





eiie 




yffido ItaUaiid Wevattie Marcfvi 



Pbl/lWe/00774 PBL lO.i^.2002 " 






\ PRIORITY 
• DOCUMENT 

■ COMPLIANCE WHH RULE 17.1Ca) OR (b) 



/L DIRIGENTE 





BEST AVAILABLE COPY 



.FILE fJo.263 10.12.. 02 15:13 ^:D,.Aj50rrr^ 



PCX 



REQO 




FAX:+: 



1784427 



PftGINA 



The undersigned reqiies^S§^ih«^p;;Scrii' " - / 

HOME COEX 



For receiving Office use only 



— ^ w»**ww uau UlllV mmmm 



liMitA 10/12/02 



MINISTSRO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE 
iJ//8»o/70 Generals per io sviluppo produttivo e la compeUMi 



Box No. I TITLE OF WVENrrON 

Susceptor sy stem and apparatus using ft 

Bojc No. II 



— I I ' ""g person IS also mvenior 

ETC SRL 

Corso Italia 207 

95127 CATANIA 
Italy 



srate Ofiai kt, country) of naiionality; 



Telephone No. 



Facsimile No. 



Teleprinter No. 



Applicanfs registration No. with the Office 



Srate (that b, countty) of residence; 



^l^^^^iypplicanc pj |IJ 4«,ien«cd rj^ .„ dcsigna Jsia,« except r-.th u - ^ 

^ J; UJ^mlc^ tamcUmidS^ces^i SSf.?^ □ teljlte n ^0 f «»«es indicated i„ 

MACCALLI Giacomo Nicjolao 
via Baranzate l 

20026 NOVATE MILANESE (MILANO) 



State (that is. counity) of nationaJiiy; 



This person is; 
|~~) ' appncanionly 

m applicant and invearor 

ismgrkecf, do noifiH In below.) 



Applicant's registration No, with the Office 



JjfW (thm <!«»//j/'o4; of ri^idcncer 



_^ ' "--""*"'^»^ga on a c ontinuation sheet. 

N.»,..„H.-^ ; «'"°'«""-°fiA«i»„»..... [S«e«» rn^'SSSi.tiv. 



DragottI & Assoclatj Sri 
Galleria San Bablla 4/C 
20122 Milano 
Italy 



Telephone No, 
02 799340 



Facsimile No. 
02 784427 



Teleprinter No. 



AscnfshjgJstmlon No. withiheOffice 



2/ 




..FILE'lMo.aes 10.12. -02 15:13 !D:DRflaOTTI 8 PjSSOClftTI 



SheeT No. 



ContinuMion Of Box No. HI FURTHER APPUCANT(S) AND/OR (FURTHER) (NVENTORfS) 
If none of.hefolloy^ „, sut^bo,^ is us^d. ,his sHe.. should not t. i„Ctud.ci in the r.,u e.u 

VALENTE Gjanluca 
Viale Monza 76 
20127 MILANO 
Italy 



^"^10 2/ 0 0 7 74 



State (that is, connuy) of nationality: 



appjicaiit only 
applicant and invencor 
AS- fnarked.iio not fill h below.) 



Applicant's registration No. with the Office 



State (that is. comiry) of resldenco- 
(T 



— 



KORDINA Olle 
328 Shore Drive E. 
Oldsmar, FL 34677 
U.S.A. 



Stnte (ihath. country) of nationality: 
SE 



applicant only 

applicant and inventor 

□ mventpr only (If this check-box 
IS marked, do not fill in below.) 



Applicant's registration No. with the Office 



State (that is, country) of residence: 
US 



Name tind arlHrnec* /iTMtMiAi ^ .» ^"^^^^^^^^^^^"^^'^'^^^ ^^ggg^^— - , 



PRETl Franco 
Via S, Benigno 4 
20133 MILANO 
Italy . 



St^te (V^«/ country) of nationality: 



^^^'^ (that is. country, 
IT 



This person is; . 
f I Wlicantonjy 

applicant and inventor 



Applicant's rcgistr^donNo. with the OfHcc • 
of residence: 



gasi^^'^g- p er'"--- aaiitefer. nr-'— 

Name and address: r™v^„r.//«^„M..„„.„ , . ' ■■■ "'^'^"'^ LJ »l.cS«ppio„Kn«l Bo, 



CRIPPA Danllo 
Via Crimea 24 
28100 NOVARA 
Italy 



State if, country) of nationality: 



This person is: 
I f applicant opiy 

m. appHcanc and inventor * 

. js^rked, do not fdlln below,) 



Applica!>rs registration No. with the Office 



pis penfon is applicant 
rof the purposes of; 



State (th^i'is, ^^yj/ryj^ of residence:' 



• ' . oy^otictjon^^^^ i_j Supplemental Box 




FILe'no.283 10.12. -02 15:13 1D:DRPG0TTI 



& ASSOCIATI 



FAX:+3S 



B0XN0.V DESIGNATION OF STATES 



The following designations a« hereby made under R«le 4.9(a). 
Regional Patenf ^ 
H AP ARIPO Patent 



SbewNo. ...3... 

Mark,h.applicM,^eck4>oxe.behy,; Umf one a^, be matked. 



2/0 07 



.4^ : 

/4 



B EA 



SL Sierra lVo"!szs"S£:5^1;S^^^^^ ^^/^'h^- MW Malawi. M2 Mozambique sb Sud«„ 



State which is 9 
specify on dotted line) 



ia EP 



Parent Convention «„dof,he?[;T''"*'^'^''^^^«««-«"'»«"y<»*erS«^ 

European Patent: AT Austria. BE Belgium BGBi.i» 
Republic, DE Gcmanv. n^nm.,!, ' 



S) OA 



Genna„y.DKDenn.arS"C„Sl^^^^^^^^ 

Tibourg. MC Monaco M.ft. . ^injand, FR France. GB United Kingdom. am... 

mraci 
>thcr; 

National Patent Of other kind o/protecnon 



1 u Cfiaa. TO Togo, and any other State which is a memh^ c» , ML Mali, A<IR Mauntania, NE Niger. SN Scneaal 
o/protecion or ir.ui^„t desired. sp.a,Jy cnZZduS Z T- ^ "^""""'"^ ^S^ Ofo^eXd 



g AE United A«b Emirates "-'™^''g':-;-f"'^«//*4 ^«„«y,i>,;: 
« AG Amigua and Barbuda g ^^oTtir . . S Zealand . 



IS OMOraan 
M PH Philippines, 
H PL Poland .... 



SD Sudan 
S£ Sweden 



S AL Aioanta g/i — • 

HAMAn^^enia ST ^"^"^ 

«AT Austria S !? l*"^"^^^ 

M A2 Azerbaijan • g J - g RO Romania 

™ Barbados ^^""^ 

gs?Er 

Bl rn r/,iA,„k-. ' UO LK Sri Lanka ^ 'ajiWsian . . .• 

ScrS^Tr, ■ KlLRUberia g TIVI Turknienistan 

W CR Costa Rica m . B) TN Tunisia 

81 CU Cuba ...... S,^ Lesotho «, _ ~ . 

aO DE ojlny g Luxen^bows ^ Trmidad and Tobago 

iDSo:rc^--'''-'-''-----i^'-^^^ si^y^^^^^^^^^' 

« MD Republic of Moldova . 



50 DZ Algeria 

H EC Ecuador 

B EE Esionfa ...... 

£0 ES Spain 

KFlf Finland 

Bob United Kingdom 
90 GD Grenada 



i!0 GE Geoi^ia „ ^ 

B GH Ghana .... S ^ Mo2ambique 

NO Nonvay 



UA Ukraine 

VG Uganda 

JB MGMadagaLlar ^ ^^^^^^ ^^^^ of Ameriw" 

SBMNMongoUa gVNV/etNam 

» MWMaiawi S ^ "^"fio^'avia 

« MX Mexico S ^'^ Africa . . .■ 

iSIZMZambia 

IB ZwZimbabwe 



Cheek-boxes below reserved for designating States which hav« K 
g ^. ^ n '^^oome Parv to the PCT 

r — □ 



PCT after issuance of ihis sheet: 
P... 




FILE No.263 10.12. '02 15:14 ID:DRAGOTTI a ASSXiftTI 



FAX: +39 



PAGINA 5x 

2/0 07 74 




(0 



(it) 



app/temu; ""F^rpoitei, ofwhtch the named person Is 

'^len'^r^'Z'^^^^^ /« the 

purposes ofM dJSXt^rloXJT.T'' ■^"'A'' 

^Suae(s) (and/or. whera %p^bfe ^Jripo^J"'^^^ 
European or OAPJ oateMi 6!^,uT Jf' ^^O- Euraaion. 

%nh1f'^en1Jhrfu?h^^^^ 

addition. ''ottrjnBL^oV(hen^^km.^ "/ 
America is accompanied hya„ l^d^Z^^^ of 



Continuation of Box No. IV: 



DRAGOTTI Gianfranco 
MICHELOTTI Giullano 
FERROMi Friippo 
PISTOLESI Roberto 
AGOSTINI Agostino 

ail of 



Dragotti & Assocjati Sri 
Galleria San Babila 4/C 
20122 Milano 
Italy 



fliij 



(vi) 



Box No. V" and thi> Zf L^' ^onunuaiion of 

the parent title ot^e^M^^^^L^iP) ""'^ml'ero/ 

InBoKNo. VI. . ^ WormatiOtt ae required 



lf,^,h regard 'oi>h^^re^u^onary desi^t,tio» statenten, 



•■Pcignatlonfs) exSLldT.T^*^.^^°**^?- W^He 



mtemnt" a»dlSteaifX,fZ^^''f'^ <l^lsnai/on 
State so exch^ '"^ two^iter code it/each 



fILE No.263 10.12. '02 15:14 ip:DRAGDTTI & ASSOCIATI 

A - '- 

'Sheet N o. 

Box No. VI PRIO RITY CLAIM 

The priority of the foUowing earlier apph-cau-on(s) is hereby claimed; 



FAX ••+39 



3^^784427 



PAGINA- 6x 3; 

2/0 07 74 



fi\\n» date 
Of earlier application 
(day/monlhfyaar) 



iiem (1) 
item (2) 
item (3) 

item (4) 
iiem (5) 



Nuinbcr 
of earlier application 



□ Further priority claims arc indicated in rhe Supplemental 



national application.* 
country or MQmbcr 
of WTO 


regional application;* 
rc^onal Office 


International application: 
receiving Office 


-i 


























_ 1 





The receiving Office \% requested to Dreoare dnw xr^r. T^^ — - 



* Wwre t}\6 earlier application is an ARIpri^nr^n^,i - ^, Supplemental Box 

^-^i^irial Property oToL^^^^ 



item (5) n 2*^^j 

*"J Suppleme 

"""""•'^ INTERNATIONAI. SEARCHING AUTHORITY 



ISA / 

Number C<^vinlry (or regional Office) 




The following declarations arc contained in Boxes Mnc vyyy f ^ 777 ^ 



□ SoxNc.yiir(i) 

□ BoxNo. vm(ii) 

□ Box No, Vin (iii) 

ZJi Box No. vinov) 
Zl Box No. yin (v) 



DccUmtion as to the idenitQ' of the idvenior 



Number of 
declar 




.FILE IMo.263 10.12. '02 15:14 JDrDRfiSOTTI & ASSOCIATI 

Sheet No. ...6 




7/ 



Box No> IX CHECK LIST; LANGUAGE OF HLFNG 



TliU inieniarional applicarion contnins: 
(a) the following number of' 
sheets in paper form: 
request (including ^ 
declararion sheets) 

description (excluding 
sequence listing pan) 
claims 
abstract 
drawings 

Sub-lota) number of sbeete 
sequence listing pan of 
description (actual number 
of sheets Iffiledm p^iper 
ff}rm, y^h&iher or not also 
filed in computer readable 
Jorm; aee (b) below) 

Total number of sheets 

(b) sequence listing oart of description filed in 
computer readable form ' 

(0 □ only {under Section fiOi (a)(1)) 
("> □ in addition to being filed in paper 
form (under Section SOl(a)(ii)) 

crPloM r"7?!p'*' «^«rners (diskette, 
CD-ROM, CD-R Of oiher) 6rt which the - 
sequence listing part is contained (additional 



f[^m/L\^* 7°?^^ applicanon js ^accompanied by the foJIowinft 

^^^^ ^PP^icable chcck^box^ balow and indite in 
rlsbt column th^ number of each itenO: 

I. n fee calculation sheet 
2- IS original separate power of anomey 
3. Q original general power of aiiomcy 
° ff l^y?^^*^"^*^' power of attorney; reference number. 
^ ^- □ statement explaining lack of signature 



Number 
of items 



7. JSl translation of international application lAto 
(tanguageji . . . g_Af 



^ J ana miniber of carriers fdiskene, CD-ROM.bo^RTr other)) 

(I) □ copy siibmi«fi4 for the pivposes of international search 
under Rule 1 only ^d not as pan of the 
international application) 

(onlywhere check-box (b)0) or (bXiOhmarkttd in UR ' 
SteTlIr' of intematfoaai sea^^h under 

(m D together with relevant statewent to the identity 

^ilt W "pJef wi* the sequence listing part 
_ • mentioned in left colqum "iBp«" 



Figiire of the drawings which 
should accompany the abstract: 



10. □ other CspeciSd: 



, l-angnage of Tiling of the 
mtenwlonai appUcaiion: 



Italian 



Milan, December 1 0, 2002 ' ' " 



Alberto De Ros 




' • fc^wf pwrporied 
imemationftl application: r 



» For receiving Office use only 



^' Jr.S.*f date of acnial receipt due to later but 
timely received papers or drawinfls comnS^^^^^^ 



> 0 fl£C 20B2 1 0/12/02 



4.- Diite of timoly receipt of the required 
corrections under Ptr Article ? I (2)7 



^' IrCT^**"^' Searching Authority 

or two or more arc competent); ISA / 



^' Tff^^'^^JS^^^^^^^^^opy delayed 

I — I until search fee 13 paid ^ 



Da te of receipt of the record copy 
t>y ihe Tnremanonal Bureau: . 



For fntcmational Bureau use only 



2. Drawings; 
f^C] received: 

( J not received: 



Form I 



'i) fhn re»u'ut*<t mrm 



Sheet No. 



F#-/IT 0 2 /0 07 



^ . (If nimishing declaration pursuant 

Prior Applications: a ciaimea. 



I hereby acknowledge the dutv t h* • 

Name: MACCALLI Giacpmo Nfcolaq 
Residence: ^?Y?^f Milanese (Mllano). Italy 
(city and either US state; iVVppHc'abieVoVcountry) 
Mailing Address: .Y'?.??r^f^^ate 1 

.^.°9^6 Novate Milanese (IVlilano) 
Citizenship: ... jtajy 

Inventor's Signature: .Q^, fi^^^^gM: "" 

Name: X^h^.^JF. .^'.^.^.'^^a 
Residence:. ^I'l^"??: Italy 
(city and either US state.'if applicable, or country) 
Mailing Address: .y!^.'?.!^?^?? 76 
Mllano 

Citizenship: '.t^'y 

Inventor's Signature: ...... &^(f. IStZji 

aPPl^on. Thesign^^i- ^Sb^L^o^L^^^^^^^^ 



Date: . . . 

(of signature which is notVonteined'in iVi^auest oVnf IhV 



(of signature which is not contained in the' reouei^ orof ih.' 



<. 



m 



Sheet No. 



F#/IT 02/00774 



^2 0 JAW 2flfl3 



Continuation of Box No. VIII (i) to (v) DECLARATION 

ara lobe named m Box No. Vin(,v). msuchcase. write "Continuation of Bki No. VIII..." (indicate the item number of the Box) and fulmiJi 
'heinfomattonmthesamemannerasrequiredforthepurposesoftheBoxinwl^^^ 

Continuation of Box No. VIII (iv): 



Name: KORDINA Olle 

Residence: Oldsmar, FL, U.S.A. 

Mailing Address: 328 Shore Drive E. 

Oldsmar, FL 34677 



Citizenship: Sweden 

Inventor's Signature: ^<vH^. 

Name; PRETI Franco 

Residence: Milano, Italy 

Mailing Address: Via S. Benigno 4 
20133 Milano 



Date: ...'d^fc../?.<?J$>Z 



Citizenship: Italy 

Inventor's Signature 

Name: CRIPPA Danilo 

Residence: Novara, Italy 

Mailing Address: Via Crimea 24 
28100 Novara 

Citizenship: Italy 
Inventor's Signature: 




Date: 




'.^^^..'f.! Date: ..?r5.,;..Sr?.f^<ei^:^ Zs^l. 



FbrmPCTVR(VlOIj;;^6ig^ 



FILE hb.263 10.12. '02 15:14 ID:DRAGOTTI a ASSOCIATI 



PCmr02 / 0 07 7 4 



SISTEMA SUSCETTORE ed APPARATO CHE LO UTILIZZA 

La preseme .invenzione si riferisce ad ua sistema suscettore per un 
apparato del tipo atto a trattare substrati e/o fette. 

Per produrre circuiti integrati 6 necessario trattare substrati e/o fette- 
quest: possono essere di u« unico materiale (semiconduttore oppure 
isolante) oppure di pi^ xnateriali (conduttori e semiconduttori e isolaati)- il 
termine "substrato" ed il termine •♦fetta" si riferisoono spesso in pratica 
alia medesima cosa. vale a dire un sottile elemento che c assai spesso 
discoidale; il prime viene usualmente usato quando rejemento serve 
fondamemalmemc solo a supportare strati o strutture di material, 
semiconduttore; il secondo viene usualmente usato in tutti gli altri casi 
Vi sono trattamenti puramente texmicj e trattamenti chimici-rxsici cha 
comportano del riscaldamento. 

In genere. per crescere epitassialmente materiali semiconduttori (Si Ge 
•StGe, GaAs. AIN. GaN, SiC, ...) su substrati occorrono temper'ature' 
elevate se si vuole che la qualita del materiale cresciuto sia adana ad 
apphcazioni microelettroniche. Per materiali semiconduttori- quali il 
sxhcio. st utilizzano temperature che vamio tipicamentc da lOOQoc a 
nOO°C. Per materiali semiconduttori quali il carburo di silicio. occorrono 
temperamre ancora piii elevate; in particolare. per il carburo di siJicio si 
utihzzano temperature che vanno tipicamente da 1500°C a 2000«C 
Un reattore per crescere epitassialmente carburo di silicio o materiale 
stmUe richiede quindi, tra Taltro. un sistema che generi calore in modo 
tale da riuscire a realizzare tali temperature airintemo di una camera di- 
reazione; nal^ralmente. 6 auspicabile che il sistema generi caiore non solo 
m modo efficace ma anche in modo efficients Per tali motivi. in questi 
tipi di reattori. si utilizz^o camere di reazione a pareti calde. • 
Uno dei metodi piii adatti per riscaldare le p^eti di' una camera di 
reazione b quello basato sulla induzione elettromagnetica; .i prevede una 
elemento di materiale conduttore. un induttore, una corxente elettrica 
altemata (avente una frequenza comprcsa tipicamente tra 2KH2 e 20KHz) ■ 
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un campo magnetico variabile, si posiziona Telemento in modo tale che : 
sia immerso nel campo magnetico variabile; le corremi elettricbe indotte 
neirelemento a causa del campo magnetico variabile provocano un 
nscaldamento dell'elemento stesso per effetto Joule; m: tale elemento 
riscaldante ^ detto suscettore e pu6 essere utilizzato direttamente come 
parete,della camera di reazione se « utilizzano degli opportuni materiali 
Un reattore per crescere epitassialmente carburo di siUcio o mateiiale 
szmile richiede inoltre che la camera di reazione sia ben isolata 
termicamente dall'ambiente esterno soprattutto per limitare le perdite di 
calore e ben sigiUata per evitare. da un lato. cbe i gas di reazione si 
disperdano e contaminino Tambiente estemo e, dalPaltro lato, che i gas 
• dell'ambiente estemo penetrino e contaminino I'ambiente di reazione 
Nel seguito vengono descritti brevemente alcuni suscettori gia noti atti ad 
essere impiegati in reattori per la crescita epitassiale di carburo di silicio 
Nel brevetto americano US5.879,462 viene descritto un suscettore 
cihndrico (a sezione circolare) che presenta un canale intemo (che funge 
da camera di reazione) in direzione longitudinale avente sezione 
sost^ialmente rettangolare; tale suscettore ^ fatto interamente di carburo • 
di sihcio in polvere; il nscaldamento aWiene attraverso dei mezzi che 
jrradiano un campo a radiofrequenza. 

Nel brevetto americano US5.674.320 viene d^cri'tto un suscettore 
cahndrtco (a sezione sostanzialmente ellittica) che presenta due canali 
mtemi (che fungono -da camera di reazione) in direzione longitudinale 
aventi sezioni uguali e sostanzialmente rettangolari; tale suscettore pu6 
essere reaUzzato in un solo pezzo oppure in due pezzi uguali ciascuno dei 
quah presenta un canale interno; i pezzi del suscettore sono fatti di grafite 
e sono ricoperti da uno strato di carburo di silicio; nel caso di suscettore in 
due pezzi. questi sono meccanicamente uniti tra loro attraverso viti di 
grafite ed elettricameme isolati tra . lore in particolare dallo strato di • 
carburo di silicio; ii . riscaldamento awiene per induzione • 
elettromagnetioa: le corremi elettriche indotte nella grafite fluiscoiio tutto 
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Nel breveno amcricano US5,792.257 vi«.e dcscri«o un su.ce„or. 
clmdnco sezione .o«aazW,n«„. elUnica) ch. ptMenta «n canalo 
.memo (ohe toge da camera di «azio„) ia dbezione longifi,dfaa.e 
aventc sezione sostanziatoem. ««a»gol„e: « a„s«ttorc 6 too di grafite 
cd e ncopcno da uno stra.o di oarta„ di silicic; il riscaldamento awiene 
per „duz.one e.et,ro„ag„etica: lo ocrxcti e.e«richc indotte .ella grafl.e 
fl.,soo„o ,u,.o imomo al cauale, per proteggere la zona del caaale scpra la 
quale pcggia il substrate da crescece. 4 prevista piccola piastra di 
carburc di silicic applicata alia pare.. Wertcre del ca^c e suUa ,„ale . 
viene poggiato il substrato. . . 

Nel brevetto amerlcaao US5.69J,567 viea. deschtto u„ suscettcre 
pr.smat.cc.(a seziooe esago«ale) che prese»,a »„ ca.ale imemc (ohe funge 
da camera di reaeicne) in di«zioM Icngimdinale aveme .ezione 

rettangclare; tale suscettore i realizzatn ,„ . 

rcauzzsto m quatiro pezzi; i pezzi del 

suscettore .one fatti di graflte e sonc ricoperti da uuo strato di carburc di 
«l.ao: . pezzi so»c. meccamcameate ,ra lore attraverso vid di 
g«fl|e; due piastre di .carburc di siUcio riccprono i pezzi superiore e 
mfertcre del suscettore in n,cdo tale da separarc i pezzi la,«^ dai pezzi . 
aupenore ed iaferiore: il riscalrf,m„.„ • 
el«.™™».™..- . nscaldaaento awiene per indnzione 

eleurcntagnetrca. le corremi elettricbe iadott. neUa g^.e flniscono 
an mterno d. ciascun pezzb che delimita il canale 

Sccpo della prcsente inveazicne 6 <,„eUa di fcmir, un .isteata suscettore 
per un apparato del tipd attc a .rattare substrati e/o fcne. atlc ad esscre 
nscaldatc per_ indnzioae elett«.m.gnetic che scaldi la caaxera di 
tratto.en.0 .n a,cdo uuiforate. efflcace ed.efficiente. ohe aca .bbia 
problena d. acariche elettriche e cbe sia aache di costruzioae semplioe 
TaU scope 6 raggiuato dal slsteau suscettore avente ,e caratteristiche 
esposte aella nveadicazioae iadipendente n°l 

L-ide. alla base dell, prcsente iaveazione'* qnella di prevedere una 
c«aera d. mmameato ia forma di caaale delimitata da quattro pareti, ma ' 
d. usare solo due delle ,ua.t« pireti per riscaldare atdvameate ,a camera 
e dj usare le altre due pareti ner riseaM». i • camera 

/ - . • ^ . .. ..^ T-.z l^^^ ^ camem in modo passive e per 
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mratenere Is prime d«s pareii isolate eletoioamente. 
Ca«„cri«iche yanuggiose d., 

.nv„ sono cspo«e nelte rtv«,dimioni dip«d«« d«e„a„.e„.e o 

mdirettamentedallaiivendicazionen-l. 

Seccndo „n ulterior. „petto la p^e..e i„v«.,jo„ ^gu^ 

appamo per ,ra,.are -substra.! e/o fet.e avente ,e c««,eria.iehe esposte 

nellanvendicazionemdipendentenns, 

Caratteristichc v«,t.ggio« deU'appar^to .econdo la presente i„ve„zio„c 
CO e^ostc neue rive.„„eazio.d dipe„d«.i dire..a«e..e o indiretta^ente 
dallanven(Jicazionen'»l5. 

I Up«.«,tel„vcnzioneri,utterapi4cWarada,,ade.crizio„e Che segue da 

eonsiderara, eongiuntanente ai disegm allegati. in cui: • 

F.g.l mostra »„ vis,a schematioa assoucmetrio, di »n sis,e»a 
suscettore second© la nr^-^^^nt* 
. addi^onale. ' ™ 

Fi8.2 mostra m« vista schezaatica in sezione di «a detuiglio di u„ ■ 

parete .nfenore di «. sistem, s„„e.tore seeoado la pres«.te 

mvenz.one dotato di «n eassetto, rispemvam«>.e con i, cassetto 
J iM«ito e con U cassette asportato 

n,.4 mostm. una Wsta de«.g,i«a „a par^al. in 'sezione della parete 
«f«nore d. u„ sistema susc«for. secondo la presente invenzione eon 
nn cassette ed un disco girevol< e 

^"'Lri'?-"a' P"^^' '«^'-»"o oe. casseno dei.a 

parete dj Fig.4 senza il 4isco. 

limitata a tall fonne <Ji realizzszione. 



II sistema suscettore secondo la nres^-nf^ ^ • ^ 
t,rc^«ttWo . «ao ia^ presente mvenz^one 6 specificamente 
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do.a.0 di un oaaale. todico con 1 «„. fig„,,. .he toge da cimera di 
— „,o dei s»bsb,.i c/o fe«. . ^ ^„ Una . di„zio„e 

longitudmale, 

n oanale J deltaitato da pa«.e saperiore, fadicata con 2 wue flg„,e 
da una parce teferior.. Mcata con 3 nolle flguro, da una par..o 
dc^tra, .ndicat, con 4 nolle flg„,. ^ 4a una pareto l««al. ainistta 
mdicata con 5 nelle figure, . " ' ' . 

la par... a„p.rior. 2 , coaftnita da almono „n p.«o di n.a.«ia,. 
• 2^"«<'" a«o ad oaaco risoalda.o p.. i„au.ion. 

elcttromagnohca; Ia.pa«,e infiaiore 3 k cos.imi.a da almcno nn pozzo di 
I ma^nalo condnnore olonrico at., ad ossere risca.da.o per induziono 

.lonromagnoacal la parce la.erale d.«ra 4 4 co,ti,ni.a da ateeno un 

. . W«.*««t,mi«, da almcno nnpezzodi ma.e«aleincr.e. „ftattado e 
isolate dalla parete inferiore 3. , 

Noiresempio di Fig... i, .i«e„, ,„,^,„„, , n„ioari.en,o o . 

«mpl.cem«i.. dai qnattro pczzi d.Ue ,na«ro pa«« 2,3.4.5; NeU-eaempio 
.lluatta.o pa«iate«.,. in Fig.3. vi aono al« d„. ele^^ oomprcsi L 
«««na suscnore. n«.i pazzl d.ll, <,ua«ro pard „o co.«nUaco„o • 

comunque.il cuore. . ""***''*"° 

J . ' . ^ '"°=•'' »°''^■»«"'«»<Utra«,n«nto.info™a« 

dalle ,na,«, p«a ais.oma ■ suaoe«ore: due dcB. qui (q„c,u 
... superior. 2 e inferior. 3) Mao„d«.o la camera in iodo Lvo ■ 

montte le altre due deUe qiaU (quelle l«e«li 4.e « riacaldano la camera 
m modo pasaivo; toptee, acariohe eletoi<*e poirebbero awenire aolo 
■ .4^«^te U. U par.« a«p«iore e la pareu inferioW 3 e ci6 6 ' 
. •"■""'^Uadia.^.zaiinfirie. iecorrcna ihdottc n.llap^^^ 

snpcnore2.9ellapare,einferiore3so„oiridip«,dcna.ralord.- ' 
Neglies«npidelle^^c..„t^lopa.^^^ 
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r<.dM<. .11.. f STwite, ma la graiite non 

re^st. all amb.,n,e .ipico di una oan,«a di tra.«m«„o e deve ,utodi 
«sere ncopena da uno s.ra«, di maleriale pia „sis.««. d« p«o J^,^ 
cbimjco e termico. 

Un compos.0 adatto p« reali^«re lo s,«,o di ricoponm » il carburo di 
...c.o; se p„. la cam,« vle«e u««z.ata p,, „«cer. epi..«ialma„.e 
propno carburo di .ilicio. * ,„fonWc utilizza« compo^ 
r=.s .„,. come il carburo di niobio o i, carburo di boro o il carburo d 
tantsho; tra raltro anm^ti ^„ i. 

condunori elet^!"' ' """" " "-•^^^^ « — 

J Al« oomposM uaii^ablli per r.ali«are lo di ricopcr^ra .ouo 

^cum u.m»i; .ra i ,uali ai poasom. citarc „ ui.r„ro di siUcio. il „i^o di 

mol a cautcla »e s. vuol. ,ra«are uella camera, ad eaempio. carburo di 

rr Tt* " """" * "^-o 

questt andrehbero a drogarc il carburo di silicic 

Natu^eute ,a ricopcnura dclla ^afuc 4 a.^ 

ue„e arce d« pc..i eaacre «vo.„ p i 

miuimo„ccea.ario. * " 

E- bcuc chiarirc chc i ccmpoati chimici «,pra mcuzio»,i ham., 
^ fis,chc cbc d.pendouo dalla fo». .„..^iea ed anobe dal proccsl di 

fabbrjcaziouej ad ccmpio. il carbouio. i, carburo di ailido i, 
boro hauuo p.. a. una foma aUo.ropica atabile con p^prici fisicbe ben 
ancora ad esempio. con la graflte si poaaono tealteare material! 

• • -araa 

cond„o.bU.«,™nic,ede,e«ri^^ 

un matenale pu6 modifioame alcnne propriety flafcbc. 
I^a realizzazione <Jello atrkf« 

^ ^ , ncopertura pud awenire 

- ^ "^'-"1=. .encre. 
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sooi«t4 speciaUzzat* a realizzare tali strati. 

Per quanto riguarda lo spessore dello s.«,o di ricopom^ pua e.scrc n.l 
oaso del carburo di silicio. ,d eaempio. di 100^ e nel ca«, del carbm, di 
«mal.o ad esempio. 20^: lo spcsso« d. utilizzare puA dlp««i.„. .ra 
1 altro. dalle propne.4 del materiale e dalla ftozlooe ricMeata. 
Un oomposto particoIa«.ente adatto per realizzare i pezzi di materiale 
merte, refra„,„o ed isolatUe elettrico deUe pareti laterali 4 e 5 e il carburo 
d. silicio; in « taoltre. 1 pezzi cond»eo„o ben. il ealore . realizzaao 
con un bBon riscaldamento passivo. 

Un .inro composto . partcolamenle adatto per realizzate i pezzi di 
I matertale inerte. reftattario ed isolante elettrico delle pareU laterali 4 e 5 6 

U mtruro dJ boro; i« easo. inoltre, i pezzi conducono bene 11 calore e 
realuzano coal on buon tiacaldamento pasaivo; to effetti, qneato eompoato 

r/r* '""^""^^ "° '""P'^o'* «»»Ui a 

qnelle della grafite ed una forma allotropica cubiia con delle p,»pH«4 
fistche , ,„,„^ ^ . 

ftbbncaztone si pai ottenere una o i'altra delle fonno allotropiohe 
E- vantaggioso che la forma estem, delU sezione trasveraale del sistem. " 
suscettore. secondo la presente invenzione. aia sostanziataente nniforme 
nella dtrezione longimdinale e ai, soa,««i,tao„e ' circolaxe oppure 
sostanztalmente elli.,ic« in ,a,. „„do. infttu. il sistema susoenore t 
, semplice da realizzar, ed * aempliee da aoeoppiare bene con nn induttor. 

per il suo riscaldamento. 

E- ^.re„«.,„ van«,ggio«> ch. la &r«a della sezione trasversale del 
canale. vale a dire del,, camera di tranamento. sia sostanzialmentc 
unrforme nell. di«zion. tongitudinale; in tal modo. i„fa,ti. il sistem. 
susoettore d semplice da realizzato. 

Nei ™„„ri no-ti. ,a aezione 6:aaversaie delu camera ai riduce nella 
d»ez.o„. longitndinale per compensare la riduzione di concentrazion. dei 
■ Precnr«iri. tovece. la presente invenzione risolve tale probiema ftcendo 
.ruo^re , anbstrati o fette. e utilizzando „n eievato flnsso di gas di . 
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; ° """^ " ™'"«^<' <« »'P'«- bene 

c rap,d^e„,e evenmali p^icel.e soUd. <m. cmcn. « rcazionc. 

prcfenb,unc„.e .taeno .,e vo,« ^ ' 

P fenb.toe„,, ^eno .„ ^, ri.cald Jel 

de, a a.c» di „a„a„„^ ^ ^g^o^ente dovun, alle pareU 2 
coi alle pares Che risc,Id«>o la c«„e« to „„d„ ,Mvo 
I pezzi delle parea ta«„u possono avere sempUcemente ae.io„e 

queato i il caao degli esempi di Fig.I e di Fig 3 trapezoidale, 
Secondo una soI««ione paraeoiarn.e„„ efficace. i, pezzo della paxete 

eZl T * -^-'o ciroolare . di segments 

u.f,m 1 area attrave„«a dal campo ^agnedco deli-indunore » g™.dc = 
qomdileoorrentiindottesoBo elevate " Standee 

I P«^ dcUe ,ua.,ro pareti 2.3.4.5 posaono eaaare .«„pUe«„e«.e aeeos,a« 
ed ■n.enn .„ un oppo„„no vano; queato * i, oaao deU-es«np,o di Hg 1 ' 

parete infe^ore 3 prasenfano soanalamre e/o nervatt^ „Ua dire.ione 

rirr '• * ^-^^ ^ - 

sttuttura del a.«ema ««eetto« 6 pij, solida ««he se le sue parti 
cemponenn non risultano molto diffleiu da „ali«are; ,»es,o c il Lo 
dell'eaempio di Fie 2 in o.>i i. . 

lateral! J ""^ ^ ^''^alature 22 

atera . (d. c„, ,^ aola * moatrat. .ell. flg„ra) e la parete 3 presenta due 
2-^^ 32 latetal, (di cul una * „o„rata neUa .g„ra) 

d^Ua parete mferiore aono eavi; ii ,„es,o rtodo la massa del aistema 
™.cen«e rtaulU aaaai Hdofa e quindi questo p.^ easere Haealdl^ ■ 
anche ratteddato) aasal rapidamente aiaato ced 
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sono necessariamente confmate alia ™a zona periferica e quludi scorroni 
propno vicino alia camera di tratiameMo dove generano calore. In effetti 
.1 numero di fori paasanti per ogni parete pu6 easere maggiore di uno. ma 
I effetto non cambia sostanzialmente, 

Negli esempi di Figa c di Fig.2. ,i. la parcte superiore 2 .ia la parete 
mfenore 3 prascntao ™ „1„ .^^.^^^^ 

nspettivamente con 21 e 31. 

L-eaempio paiziataente iUuaWto in Fig.3, preaenia svariate 
oaratteristicl.e vaataggiose che v«iam.b iUustote nel aeguito 
n aistema anacettore «oondo la present invenzione p„6 oo«,prendere 
I vantaggiosameute w, caaaetto, 6 in Fig.3. montato all-inlemo del canale I 

vale a dire della camera di tratlamento. ed atto a aupportare alm«,o m 
snbatrato oppure almeno una fatta; i| oasaeno 6 6 scorrevole in modo 
gmdato nella direzione longimdinale; in quest, modo. le operazioni di 
.nserzione e di eatrazione dei .ubatrati o fene sono feoilitate; Infetti. i 
substrati o fene sono manipolati iUori dalla camera di trattam«tto e 
1-mserzione ed estrazione i realizzata azionando il oaaselto. 
In pratica, 6 comodo prevedere che la parete inftriore. 3 in Pig.3. presenti 
una guida. 33 in Fig.3. atta a ric,ve« il caaaetto. 6 in Fig.3. e che' si 
estenda nella direzioae longitudinal., ii modo tale che II casse,^, possa 
scorrere Inngo la gWda. NeU-e,«„pio dl Fi8.3 la gnida * realizzata 
^ totateente interoament. alia parete 3 ed 11 caaaetto 6 ha una supcrfcie 

auperiore plana sostaozialmente alliheata.alla soperlicie superiore plana 
della parete; in tal modo. la aezione ttasveraale efftmva della c«nera di 

trattamento » sostanzialmnite rettangolare e regolare (come se il cassette 
non fosse previsto). 

Per ottenere un lratt«n.nto dei substrati o fene piil uniforme. si pu6 
prevedere ch. il cassette compfenda almeno un disco atto a supportare 
almeno un aubstrato oppure atoeno una fetta. e sia domto di una caviti 
atta ad aUoggiare il disco in modo girevole; nell-escmpio di Fig 3 il 
caaaetto « 6 dotato di una cavita 62 e comprende un solo disco 61 . 
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6 fatto nel modo descritto uel seguito. 

II cassette 6 i ft„o di grafi.c ricopcm in .mo s«,,o <U cari,». m 
m .>! modo. il cussetto 6 tog. anche & sus«m,r. «s«ido fa„„.„„ J 
oampo „ag„e«co ed essendo co»d«m,re elenrioo; faoltte, le o«re„u 
mdottc „na parete 3 pos«no .colore a.oh. cass.«o 6 poichT^o 

^' --»° * ~e .Ie.«co e ,^di TL t 
elettricamente il cassetto 6 dalla parete 3 

» ^ »odo, a d.sco 6, toge »che da s»s«„o« essendo ta^crso „el 
campp magneuco ed csaendo condu.,p„ elettrico; le .« i„done neUa 
J parete 3 e nel cassetto 6 „on possono per6 scotrer. nel disco 61 poiche 

qmmdo U disco 61 ei™ i , ' . ,. >-o potcne 

M .SCO 01 g,„, esso 6 tennto hevemente sollevato dal cassetto 

(pur mnanendo sostanziataente aU-int.™,, j.n ' . . 
»nfl«sodi8«. «v.t4 62) mediante 

Negli j«,pa„,i p„ ^^^^^ ^ 

re.^ ep.taas.ali . ab.astan.a co».u,e «.e ™o.are i, aitppono del 
substtan; ,n g»ere. .ale rotazione . effettuaU mediante J .„o.ore 
estemo alia cameta di tra«ame«o. ohe i«.partisce ,m moto rttatorio al 
aupporto attraverso opportuni mezzi di tia«nisaione 

« d. t.as».ss,one i„ grade di resistere al,.,...Wen,e dell, camera d, 
2~ " * ''Bi"-? *e conaetttono la trasmiasloni di u. „o ^ 

slldil ° 'l'^'" '° "^""ti ancora pl4 diffioili da 

aodd-sfare nel case d, reattori per 1. erescita di »a^ ,„ali il carburo 

*s 7"' <" » 

Zlt^ -"«o. eom. ,„e.lo iU..s,«,o m ^^3. i n,e.zi di 
V " vicne 

da roaliz^re. . «^«M complicata . 



Per risolv^e tale problema, » stato pensato.di utilizzare un „e,odo di 
rol«aone*^ferente baaato s„U.»Sli^o « 
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Fig.5 con riferimento, non limitaUvo, ad im reattore epitassisle 
E- previs.0 un supporto 610 per »« c«.o nm»«o (ad esempio, uno. tte 
quattro ...) di „ s«sta»zi.lme»t. la 

fon»a d, ™ .o,me disoo c prcscnu. a.1 1..0 supcriore. cave (no. „os«..e 
neue flgu.,) per .„„ggUre i s»b.,ra« .. a«l l,,„ taferiore. «„ perno 611 
cumdncc c«.«a,. cie sporge da »na piccola cavitt «2 ciUadrica; il pemo 
611 a«v. p„ t«erc to po.izio.e u auppcrto 610 e per guidame ,a 
rotaaoae; peralm.. le d« ftcce del aupporto 6 JO sono piatte. 
tootee. i previato »„ casaette 600 per alloggiare U aupporto 610- il 
casaetto 600 ha so«an^.«. „ fo^, ^ ^^^^^ rettangol^- 
sul lato auperiote, U cmetto 600 prese^ta una gross, oavit4 601 cilindrioa* 
per .1 complete taaerimento del suppoto 610. da cui aporge ^ ciH„dre„o 
602 centrale con «„ foro 603 cieco per il conapleto iiiserimenu, del pemo 
611 del «.ppo„o 610; sul fondo della gro.sa cavitt 601. k ricava.. una 
pnma so«ile cavitt 6O4 cilindrioa eenm..a e di diametro motto mlnore ad 
«emp.o la meU; sul fondo della gr^saa cavitt 601! sono Hcavate un c^o 
num.ro d. sottilissime ac«,ala«re 60S remind (in Kg.5. sono qua«ro 
m. potrebbero anche essere .re oppure cin,„e. sei. .ette. o,« ...) che 
m.z,ano dalla prim. ao,tile eaviti 604 e ai dipartono da o„e3« 
•angenzulemcnte; aemp„ aul ftndo delta g,».sa eaviti 601. neil. 
v.cmanze del auo perimetto, i rieavato « aoleo 606 p«fondo ciroolare; 
all mtemo del caaaetto 60O * »ncbe previato m, condotto di acarico (no„ 
moatrato aell. fignre) che parte dal aoloo 606; aul tato inferiore. il caaae«o 
600 presenta una aeeonda aoMle oaviUi 607 oilindrica centrata riapetto alia 
pmna so«ilo cavitt 604 ed in comunicazione con ques,a att^verao un 
c«r.o amnero (in Fig.5. sono due. ma potrebbero anche easere uno oppure 
'T'. q«am». ...) di eora condoW .608 eilindrici obUqui (che 
alteraativamente. potrebbero esaere verticali). 

Inflne. a previsto cfo una paret. 300 del aiatema auacettore preacnti una 
«mda (non evid«,ziat, nelle flg„re) per alleggia^ il eaaaetto 600- il 

oassewo 600 pud scorrere luneo la o,>tA^ • ' 

*• *jrw6 iungo .la guida, ma nmane fjsso durante i 
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. condotto 301 Che sbocoa sul fo.Co della ^d, in dir=zio»e v^icale i„ 
comspondenaa della .econda «oWl. cvitt 607 del o„s.„o 600 (to 4 

m po«2,oae scenwata rispetto aU'asse di .teunetri, del apppcwo 610) 
n metodo adottato 6 statetizzaw Ml seguente paiagrafo. 
On flusao di ga. vieno Mto cn^ co,d„„. 301 della parete che 
sbocca a.1 f™do dell, g^ida del casseno. cntr. nella caviu 607 del 
caaa.no. p»a, all. caviti 604. del c«.e«. «rave,so i co»do.,i 608 del 
caa,«„. e„a p^i.„ ^^^^ ^^^^^^^^ ^^^^ 

hevemeate ,1 „pporto 610; il gaa aotto preasio^e aella oavi« 604 del 
^ caaaeno ai api,«e neUe acanaUw^ 605 del caaaeno e si h.ccogIie n.l 

aoico 606 del c.a.e,«,: il flolre del gas l»„go le scanalature 605 del 
«a.«tc. p„voc,, per n«nt.. la ro,«ione del ,„pp.„. 610 Ueven.«„e. 

^•^^ ~re .rcva appUca^one tipiea to un >^ del tipo 

della presente invenzione. : . . 

t-apparato aecendo la preaente inven^o., ve«a UI»a.„,to »el aeguito cb» 
nfenmento nori limitativo a Fig.l e Fig.2. 

L-apparato aeoondo la preaente Mv«irfoie.co«pre«le e..enzialm«.te m 
sj«^as«ce«oredo«,odiu„c.«a,.eh^^ 
, ehe a, e«e„d. .n una di»zione longitodtoale. e ehe 4 detoimo da una 

l^ZtTT: --^' '-iffri™ «.„d.«va. da .aa 

pare«.l.,eraledes,r,isol.«teed.„a.p„rfe,a,eraleatoia«»Uolan,e 
vanteT ^ '"^ cp,ap„ade.e iaote. 

iirif T"'°. ""^ '^'^ ' ^^^^ = ■ '^n^catoen,e 

«olaate., a«a a ei„o.da„ „. aiatema;au«=rtfc^. (fenaato. in Kig.,. a„,e 

^-^P"-, 2.3.4.5). ecoa«.,„acsae»zia,„ea.e^ 
estwide aella direzione Ipngitudinale. 
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to fese d. .perimeatazione deUa presote mvcnzione » staw p«s»to di 
realizzarc una «Ie stmnura m«Ua»,e due o piik p«zi di graflt. ad aitt 
porosua. il cbc pu6 esaere molto comodo dal puMo di vista costmttivo e 
d. porre. nra i pezzi. della graflte avente una strutmra aoffloe tipo felm.. in 
n,odo ,ale da unire b«.= i vari pezzi a di man,««e I'iaotoento tennico. 
S= una di tau attatture note » fttta di un materiale aIm«,o m po- 
conduttore (come ia graflta ad alta poroaiti) » „ ,„est. * usata in un 
appaxato riaoaldato per induzione elettn>m,gnetioa. all'intemo della 
atmttnra si poaaoao atabilite delle coirenti elettriche; queate corremi 
possono ..sere dovute. ia parte. aU'taduzione eletteomagnetica aU-imemo 
dell, atrutnm ste,.. e, to part,; al contatto con il suscettore; se. quindi 
».a parte deUa eortent. todotta nel suscenore ai disperd. altrove' 
I'effloaoia e I'efflcienza del suscettore si tiduce. 

Per riaolvere tale problema. e stato pensato di realizzare una tale stn.ttara 
med,aate dae o pi4 pezzi di grafite ad al,a porositi o di materiale 
condattore simile, il che pu6 essere molto comodo dal punto di vista 
costrattivo. e di porre fi-a i pezzi degU elemenH di materiale reftattario 
isolante tennico ed isolante elettHco; per tale materiali at pa4 aaare. ad' 
esempio. il carburo di silicio o il ni,r«x,.di boro preferibilmente porosi. 
Nell-esempio di .Fig.2. i, .abo di graiite 4 diviso aella direzione 
lougitudinale in due semi-taW 71 e 72- 1, struttura 7 oompreade. oltre ai 
due semi-ftabl 71 e 72. due elemeati 73 (di cui uno solo * moatrato nell. 
fl,m^) di materiale reftattario, isolaate tenaieo ed isotate elettrico. che 
s. estendono aella direzioae loagitudiaale e che soao posH tra i due semi- 
tubi 71 e 72. 

l-apparato seoondo I, presonte tovenzlone pao oomprendere inoltre 
vantaggioa«neat. una seconda atrutiura 8 ermetica atta a eircondare la 
pnma struttura 7; qneato faeiUta la aoolta dei materiali. 
La strattar. ermetio. p«4 easere ooatituiu esseuziato«.te da un tubo di 
9»"zo o materiale simile, che ci.;«,„da la stn.ttura reftattaria, che ai. 
estende nella direzloae Ipngitadinaie ed aventc, forma estema della aaa 
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sostanzialmente ellittica; questo 6 il caso deU'esempio di Pig.l. 
Alternativamente, la struttura ennetica puo essere costituita 
essenzialmente da un tubo di quarzo o materiale simile, cb© circonda la 
struttura refirattaria e che si estende nella direzione longitudinale, e da un 
tubo metallico che circonda iJ tubo di quarzo; in questo caso, la fonna 
esteraa della sezione trasversale del tubo di quarzo non e molto importante 
poich6 gli sforzi mecoanici sono sost«iuti dal tubo metallico, 
L'apparato second© la presente inveuzione pu6 comprendere inoltre 
vantaggiosamente mezzi di conduzione elettrioa 9 atti a riscaldare il 
sistema suscettore per induzione elettromagnetica e che sono avvplti 
attomo alia prima struttura 7 oppure alia seconda struttura 8; questo e il 
caso dciresempio di Fig.l. 

Se il sistema suscettore dell'apparato presenta pareti dotate di fori 
passaati, come negli esempi delle figure. I'apparato pu6 comprendere 
vantaggiosamente mezzi atti a fare scorrere almeno un flusso di gas 
airintemo di almeno uno dei fori; il flusso di gas pu6 servire ad asportare 
eventual! particelle che si distaccano dalle pareti interne del foro stesso; il 
flusso di gas pu6 anche servire per modificare lievemente la temperat^a 
del sistema suscettore; Targon o, pit in gencralc, un gas inerte si presta, in 
particolare, per la prima fUnzione; I'idrogeno, ad esempio, si presta. in 
particolare, per la seconda lUnzione e, piii in particolare, per raf&eddare. 
L*apparato secondo la presente inveuzione pud essere usato, con 
I'aggiunta di altri oomponenti, come reattore per la orescitft epitassiale di 
carburo di silioio o materiale simile su substrati. . . 
II carbiiro di silioio h un materiale semiconduttore molto promettente ina 
anche assai difficile da manipblare; molte delle caratteristiche esposte in 
precedenza sono particolarmente studiate per tale uso e per.tale materiale. 
L'apparato secondo la presente invenzibne pu6 essere usato. con 
I'aggiunta di altri oomponenti, anche come apparato per ii. trattameiito 
termico ad elevata temperatura di fette. 
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Rivendicazioni 

1. Sistema suscettore per un apparato del tipo atto a trattare substrati 
e/o fette, il sistema suscettore essendo dotato di un canale (I) che funge da 
camera di trattara«ito dei substrati e/o fette e che si estende in una 
direzione longitudinale e che t delimitate da una parete superiore (2). da 
una parete inferiore (3), da una parete laterale destra (4) e da una parete 
laterale sinistra (5), la parete superiore (2) essendo costituita da almeno un 
pezzo di materiale conduttore elettrico atto ad essere risoaldato per 
induzione elettromagnetica, la parete iuferiore (3) essendo costituita da 
almeno un pezzo di materiale conduttore elettrico atto ad essere risoaldato 
per induzione elettromagnetica, la parete laterale destra (4) essendo 
costituita da almeno im pezzo di materiale inerte, refrattario e isolante 
elettrico, la parete laterale sinistra (5) essendo costituita da almeno un 
pezzo di materiale inerte, refrattario e isolante elettrico, jper cui il o 
ciascun pezzo della parete superiore (2) risulta elettricamente isolate da il 
p ciascun pezzo della parete inferiore (3). detti pezzi (2,3,4,5) essendo 
eompresi nel sistema suscettore. • ."' n:- 

2. Sistema suscettore secondo la rivendicazione X, in cui ciascuna di 
dette pareti (2,3,4,5) k costituita da un solo pezzo. 

3. Sistema suscettore secondo la rivendicazione I oppure 2, in cui il o 
ciascun pezzo di dette pareti superiore (2) e inferiore (3) 6 fetto di grafite 
o materiale conduttore elettrico simile ed h ricoperto da una strato di 
oarburo di silicio o tantalio o niobio o boro, oppure di nitruro di silicio o 
boro o alluminio. oppure di mattoiale inerte e refirattario simile, almeno 
nolle aree adiaceuti al canale (I). 

4. Sistema suscettore secondo la rivendicazione I oppiire 2 oppur^ 3, • 
in cui il o ciascun pezzo di dette pareti laterali (4,5) i fatto di darbwo di . . 
silicio o di nitmro di boro. ■• ^: 'ik' .l. 

5. Sistema suscettore secondo una delle rivendicazioni precedenti, in 
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6. Sistema suscetlore secondo una delle rivendicazioni precedent!, in 
cui la forma della sezionie trasversale del canale (X) e sostanzialmente 
uniforme nella direzione longitudinale. 

7. Sistema suscettore secondo una delle rivendicazioni precedenti, in 
cui la larghezza media del canale (i) h almeno tre volte, piii 
preferibilmente almeno cinque volte, I'altezza media del canale (1). 

8. Sistema suscettore secondo una delle rivendicazioni precedenti, in 
cui i pezzi delle pareti laterali (4,5) banno sezione trasversale avente 
forma sostanzialmente rettangolare o trapezoidale. 

9. Sistema suscettore secondo una delle rivendicazioni precedenti, in 
cui il pezzo della parete superiore (2) e/o il pezzo della parete inferiore (3) 
hanno sezione trasversale avente forma esteraa sostanzialmente di 
segmento circolare .o di segment© ellittico. 

10. Sistema suscettore secondo una delle rivendicazioni precedenti, in 
cui il pezzo della parete superiore (2) e/o il pezzo della pw^ete inferiore (3) . 
presentano scaualature e/o neryature (22,32) nella direzione longitudinale 
per runione con i pezzi delle pareti laterali (4,5), ; 

U. Sistema suscettore secondo una ijelle rivendicazioni precedenti, in 
cui il pezzo della parete supwore (2) e/o il pezzo della parete inferiore (3) 
sono cavi in modo tale da presentare almeno un foro (21,31) 
preferibilmente passante che si estende nella direzione longitudinale. 

12. Sistema suscettore secondo una delle rivendicazioni precedenti, 
comprendente un cassette (6) montatb airintemo del canale (1) ed atto a 
supportare almeno un substrato oppure almeno una fetta, il caasetto (6) 
essendo scorrevole in modo guidato nella direzione longitudinale. 

13. Sistema suscettore secondo la riVendicazione 12, in cui la parete 
inferiore (3) preseuta una guida (33) atta a ricevere il cassetto (6) e cbe si 
estende nella direzione longitudinale, per ciiii il Wssetto (6) pu6 scbrrere 

• lungo la guida (33); .. ,, • ^■■iJ^i^vi- 
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alloggiare il disco (61) in mode girevole. 

15- Apparato del tipo atto a trattarc substrati e/o fette, caratterizzato dal 
fatto di comprendere almeno un sistema suscettore (2,3,4.5) secondo una 
delle rivendicazioni da 1 a 14. 

16. Apparato secondo la rivendicazione 15, comprendente una prima 
struttura (7) refirattaria e teraiicamente isolante, che circonda il sistema 
suscettore (2,3,4,5), e costituita essenzialmente da un tubo di grafite ad 
alta porosity o materiale simile che si estende nella direzione 
longitudinale. 

17. Apparato secondo la rivendicazione 16, in cui detto tubo e diviso 
nella direzione longitudinale in due semi-tubi (71,72) e la prima struttura 
(7) comprende inoltre due element! (73) di materiale refrattario, isolante 
terraico e . preferibilmente isolante elettrico, che si estendono nella 
direzione longitudinale e che sono posti tra i due semi-tubi (71,72), 

18. Apparato secondo una delle rivendicazioni d^ 15 a 17, 
comprendente una seconda struttura (8) ermetica atta a circondare la prima 
struttura (7). 

19. Apparato secondo una delle riv^dica^ioni da 15 a 18, 
comprendente mezzi di conduzione elettrica (9) atti a riscaldare il sistema 
suscettore. per induzione elettromagnetica e che sono awolti attomo alia 
prima struttura (7) oppure alia seconda struttura (8), 

20. Apparato secondo una delle rivendicazioni da 15 a 1'9, 
comprendente mezzi atti a fare scorrere almeno un flusso di gas all'intemo 
di almeno un foro (21,31) passante del sistema suscettore. 

21. Apparato secondo una delle rivendicazioni da 15 a 20, 
caratterizzato dal fatto di essere un reattore per la crescita epitassiale di 
carburo di silicio o inateriale simile su substrati, 

.22. Apparato secondo una delle . rivetidicazioni da 15 a 20, 
caratterizzato dal fatto di essere un apparato per il trattamento termico ad . 
elevatatemperatura^di fette. ; 
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SISTEMA SUSCETTORE ed APPARATO CHE hO UTILIZZA 

Riassnnto 



La presente invenzione si riferisce ad vtn sistema suscettore per un 
apparatb del tipo atto a trattare substrati e/o fette; il sistema suscettore e 
dotato di un canale (1) cbe flmge da camera di trattamento dei substrati 
e/o fette e che si estende in una direzione longitudinale e cbe e delimitate 
da una parete superiore (2), da una parete inferiore(3), da una parete 
laterale destra (4) e da una parete laterale sinistra (5); la parete superiore 
(2) b costituita da almeno un pezzo di materiale conduttore elettrico atto 
ad essere riscaldato per induzione elettromagnetica; la parete inferipre (3) 
h costituita da almeno un pezzo di materiale conduttore elettrico atto ad 
essere riscaldato per induzione elettromagnetica; la parete laterale destra 
(4) e costituita da abneuo un pezzo di materiale inerte, refrattario e 
isolante elettrico; la parete laterale sinistra (5) b costituita da almeno un 
pezzo di materiale inerte. refrattario e isolante elettrico; in qtiesto modo, 11 .. 
pezzo della parete superiore (2) risulta elettricamente ben isolate dal , 
pezzo della parete inferiore (3). 
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